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Applications and

Contents)

誘電体多層膜を用いた光学コーティングは、使用する材料（屈折率分散）および膜
厚を設計することで、さまざまな波長帯、帯域、および反射率を実現し、広範なデ
バイスへ応用されている。真空蒸着装置を用いて製作する誘電体多層膜をマイクロ
パターン開口内へ成膜する場合、開口による蒸着ガス流束の変化や側壁への原料付
着による濃度変化により平坦な基板の場合とは異なる構造が成膜されるため、マイ
クロパターン開口内の光学特性の評価を基にした構造評価および膜構造の解析が必
要であり、顕微紫外可視近赤外分光光度計を用いて上記評価結果に対する解析を行っ
た。

実験
Experimental

マイクロパターン開口内に成膜した誘電体多層膜の光学特性（反射率、透過率）
を600 nm ~ 2000 nmに渡る帯域で顕微紫外可視近赤外分光光度計を用いて評価し、
誘電体多層膜の膜構造および基板の吸収特性の解析を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

マイクロパターン開口内に成膜したサンプルと平坦基板上に成膜したサンプルに対
して、顕微および平行光を用いた紫外可視近赤外分光光度計のスペクトル評価（反
射率、透過率）を基に解析を実施し、成膜構造の差異およびパターン開口内への成
膜プロセス条件へのフィードバックが可能なことを確認した。
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